Die 60er Jahre
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Wiirdigung fiir den Griindervater

1. August 1961:

Griindung der Arbeitsstelle fiir Mole-
kularelektronik Diresden (AME)
Leiter der Arbeitssielle ist Prof. Dr-
Ing. habil. Werner Harimanm, ein
Schiiler von Gustay Hertz und Walter
Schouky. Die ersten acht Mitarbeiter
nehmen ihre Arbeit auf. Hartmanns
bedeutendsie Leistung war die gera-
deru prophetische Voraussicht, wel-
che technische Revolution die Halb-
leiterechnologie auslisen wird, und
heteiligt sich aktiv an deren Ent-
wicklung., Er gehidrt aus heutiger
Sicht im europdischen Mabstab zu
den Promieren der Mikroelektronik

1967: Erste Transistoren

AHe Halblenernechnologien, die in der
DDE rum Einsatr kommmen, werden in
Meben einer Ver-
suchsphase ma der aktiven Dinnschichi-

[resden  entwackell,

technik wind sehr schnell der Schwer-
punki aui die Festkirperschahkreizech-
mik gelegl. Berens im April 1968 begin-
nen che Messungen an ersten, mit peovi-
sorischen Mineln in Silizium hergesiell-
ten Bipolartransistoren. I November dies
gleichen Jahres wird erstmals ein Scha-
blomensatz erstelll. Die damit priparicnen
Teansisioren werden im April 1967 mit
ciimwandfreicn Wemen vorgeleg

Farallel zu den Aufgaben in der In-
dusine wird er zum Professor an der
TH Dresden berufen. Trotz seiner
Verdienste kommt der parteilose
Wissenschaftler und Wirtschafts-
funktioniir in die Mihlen politischer
Willkir und wird 1974 seines Amibes
enthoben. 1988 stirht Hartmuinn als
enttiiuschier und in sich zuriickgezo-
gener Mensch., Erst nach der politi-
schen Wende kann die Erinnerung an
ihn offentlich werden. Bei ZMID fin-
det eine Gedenkfeier stant, die Sudy
Dresden benennt eine Siralie nach
thm, die Techmischen Sammiungen
widmen ihm eine Daverausstellung,

1968: Erste Chips in
Bipolartechnik

Aul Basis der Siliziem-Flanar-Epataxae-
Technologie TTL-Feskirper-
schalikreise entwickelt. Eade 1967 konn-
te AME die ersten Chips als Labormusies
vorwersen. Im Jahr darauf war es dann
sovveil: Muster des Schaltkreises D200
{Doppel-MAND-Carer mit je 4 Eingin-
qen) werden pedsentier. In den Folzejah-
ren folgt eme komplenez Logik-Produkt-
paberre miat bis zu 106 verschiedenen Ty-
pen in 351 und MS1-TTL-Technik.

wierden

Fae recirs: Sehaltkreise der eler fafre

Grundstein fiir die Mikroelektronik der DDR

Erinnerungen an das Steinhaws und das Blaue Haus

Februar 1963 bis September 1%65:
Der Umzug in dic kimgshriicker
LandstraBe 139, Haus 137, beginn
Spliter wird das Haus zur Nr. 337 und
als Sweinhaus” bezeichner. An die
sem Standort beginnt die Entwick-
lung der Mikroclekironik im Osien
Deutschlands. Der offizielle Eincug
datiert aul den 24, Sepiember 1963
Endgiiltige Fertigstellung aller La-
borriume ist im Mirz 1966, Unter
thnen befindet sich der erste Rein-
raum: das Mikrolithografie-Labor,

Am 29, April 1968 st die Grumd-
sicinlegung fiir das Gebdiude der Yer-
suchsfertigung. Spiter st es das
Haps Mr. 331, . Blaves Haus™ ge-
nannt. Am 18 Mai 1968 wird das
Ferienheim in Schmilks emngeweihl.
1969 wird das Kurzzeichen der Ar-
beitsstelle n L AMDS gelindert. Das
Melswerkanalvse-Programm  STA-
DYMET wird emngefithrl. Fir die
Emwicklung der Pholorepeater er-
halten Mitarbeiter von AMD 969
den Mationalpreis,

Prof. Dr-lmg. Werner Hartmmmn {190 2=1 958}
FPlyvsiker, Forucher, Inonifursgrinder

[hay . Riwre Haws™ anf der Kiaigsbricker
Fardirafie aus der Vogelpeopekiive

Hild: Sowmiung D Beoter




Die 70er Jahre
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Schaltkreise im Mittelpunkt

Die in Dresden in den 60er und 70er
Jahren entwickelten Schaltkreise der
D1C-Reihe, - der schnelleren D2C-
Reihe und erste MSI-Typen in der
TTL-Technologie werden zur Ferti-
gung rum groben Teil in das Halb-
leiterwerk FrankfurtOder dberflhn:
JE-Master-Slave-Flip-Flop DI172C,
schnelles Vierfach-MAND mit je 2
Eingiingen D200C, Uhrenschaltkrei-
se DAX und D921, Zihler-Schalt-
kreize D192 und D193,

Fiir die Entwicklung von Technolo-
gien und Sperialausrisiungen wer-
den Mitarbeiter der Arbeltssielle wie-
derholt mit Mationalpreisen geehrt,

e

Schaltkreise der 70er Jakre

Herzeohnitimacher-Sohaltkreis U200

Ab 1972 werden 3-mun- Wifer pingeseiz

197 3: Taschenrechner-
Schaltkreis im ,.minirex*

Ab 1972 werden J6-mm-Wafer einge-
setzl. Mt einer Spm-pMMOS-Technobo-
gie beginnt anch in Dresden das Feitalier
der unipolaren Schalngsiechnik. Im
Movember 1973 giln o3 funkoonsfihige
Mluster des Schaltkreises US20D. Drigser
nachenmwickelie japanische Taschenrech-
ner-Schaltkreis wird im Taschensechner
Sminirex” cingebaut 1974 werden  die
MMNOS-Technologic wnd dic Fertigung
des UB20D zum YEB Funkwerk Erfun
uberfuhrt.

Die Emwicklung und Beherrschung
von Technologien zur Herstellung
der Festkiirperschaltkreise bilden den
Schwerpunkt aller Anstrengungen.
Im Laufe der 70er Jahre werden die
Technologien pMNOS, pSGT,
CS50T, CMOGT mit immer kleineren
Strukiurbreiten (von 8 pm auf 4 pm
sinkend) entwickelt.

Zur Erprobung newer Verfahren wer-
den so0 penannte | Vehicle”-Schali-
kreise bemutzt, die als Prototyp fur
Schaltkreis-Familien dienen.

1977 kommi der erste hochintegrier-
te Speicherschaltkreis: der U253 mit
| Ehit Speicherkapazitiit,

1976: Erste hoch-
integrierte Speicher

Drer U253, der ersic hochimegriene Spei-
cherschalikreis der DDA, ist ein dynami-
scher RAM muir 4300 Transistoren pe
Chip und 1Kbhit Speicherkapazitdt and
wird in der pRGT mit & pm Strukmrbreibe
realisiert. Damit kiinonen ersimalig Ferrit-
kemn-Speicher in Grob- und Kleinrech-
nern erseizn werden. Wenig spiter folg
mit dem U2 in ciner 4 pm-nSGT der
ersie  hochimbegriene  statische Speicher
filr den Einsatz in der Rechen- und Steu-
crungsiechnik.

Wachsende Mitarbeiterzahlen und Strukturen
Fuordnung zum Kombinat Mikroelektronik Erfurt (KME)

Im Juli 1970 erfolzt der Spatenstch
fr ein newes Rechnergebidude, In
dieser Zent sind 950 Mitarbeiter
beschiaftigt. Aum  1Ojihrigen Jubi-
lum hnden 1im Oktober 1971 ein
kollogium und eine  Pestveranstal-
ung stail. Der bisherige Leiter Prof.
Dr. Hartmann wird autgrund polit-
scher Intrigen im Juli 1974 abberu
fen. Kommissanscher Letter wird D,
Rall Kempe. Die Arbeissielle wird
1976 in Institul fir Mikroelektromk

Dresden (IMD} umbsenannt,

Instibutsdirekior st jetzt Dr. Jochen
Albrecht, Mir der Bildung von Kom-
binaten erfolgt 1978 die Zuordnung
rum VEB Kombinat Mikroclektironik
Erfurt (KME). Trotz aller Verin-
derungen geht die Schaltkreisent-
wicklung weiter: fir Grob-, Klein
und Mikrorechner, tir Taschenrech-
ner, Herzschritmacher und Kameras,
Ab dem 1. Movember 1979 wird
Prof. Dy, Gerhard Merkel nevwer Insi
lutsdirekor.
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Ein Jahrzehnt voller Ereignisse!

Die Regierung fasst weilreichende
Beschliisse zur beschleunigten Ent-
wicklung wund Anwendung der
Mikroelektronik. [Das Institut  fiir
Mikroelekironik Dresden soll sich
als fiithrende wissenschaftlich-techni-
sche Einrichiung profilieren. Eein-
riiume, Labors, Verwaltungs- und
Yersorgungsgebiude werden Fiir den
neven Standorn an der Grenzsirabe
projektiert. Am 8. Apnl 1981 wird
der Grundsiein flir das Reinraum-
gebiude ZVEL (Zentrale Verfahrens-
entwicklung) gelegr.

Ab Mar 1981 werden die Ausriistun-
gen installiert, Am 1. Mirz 1984 be-
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Muster des Megabil-Speichers

ginnt die Fertigung in den technolo-
gischen Hauptkomplexen der ZVEL.
1987 folgt cine zweite Waferlinie
(EVEL, heute befindet sich hier das
Priiffeld). Im Derzember wird das
Ciebdude 42 - Verwaliungsgebdude -
an den Direktor iibergeben. Am 6.
Oktober 1989 erfolgt die Ubergabe
des neuen  Schablonenreinraums.
Nicht nur grofle Bauvorhaben und
Investitionen sind die Folge der
Regicrungsbeschliisse, sondern auch
Verinderungen in Organisation wnd
Leitung der strategisch wichtigen
Betriebe und Einrichtungen.

S0 werden im April 1980 die bisher

CMOS setzt sich durch

Anfang der Bler Jahre beginnt auch an
Diresden der Siegesrug ciner neuen Halb-
lemerechmologie: der CMOS-Technik,

1984 wird der erste stansche Speicher in
der komplementiiren  Schalngstechmk
(U224 in die Produkion cingefihe,
Durch den vergleichsweise minimalen
Encrgieverbrauch werden dic Vorawsser-
rungen fir den Einsatz in leistungsfiibn-
gen, banenegespeisien Steverungen ond
Gierditen geschaffen. Zum Ende des Jahr-
rehits entstchen mehrere Generationen
der SRAMs, Logik-5Schalikreise sowie
Giate-Amay- und Standardzellen-Sysieme.

cigenstindigen Betniebe Institut fiir
Mikroelektronik Dresden und Elek-
tromat Dresden vereinigt. Daraus
entsight das Zentrum fiir Forschung
und Technologie Mikroelektronik
Dresden (ZFTM). Zum Betriebs-
direktor wird im April 1983 Dr. Ulf
Ciotischling berufen. Spiter wird der
Betrieb wieder in kleinere Einheiten
getrennt, ZMDY gehin seit 1987 zum
Kombinat Carl Zeiss Jena. Im
~wende-Herbst™ 1989 beginnt eing
Eeihe offentlicher Sprechstunden des
Direktors im Speisesaal. Fragen zur
Zukunft des Betriebes und zur
Personalpolitik werden gestellt.

1988: 1 Mbit DRAM

Auch die |!'r|.'r.|.:1m|t.r_'l'mn ﬁpq:ﬂ.:hl.-r werden
ah Mine der Ber Jahre in der newen
CMOS-Technik enranckel, Nach dem
250K DRAM in 1,5 pm-Technik gelings
1988 ein viel diskutiener Prestigeerfolg:
Funktionsfiihige Musier des Megabp
Speichers werden im Herbst medienwirk-
sam der DDE-Fihrung prisentiert,

Trotz Erreichen der Produktionsreife im
Mliirr 1990 wird aws dkonomischen Griin
den die Femigung cingesiellt, Der Went-
bewerh des mun freien Markves 51 eu
stark. ZMD muss sich neven wirtschafili-
chen Bedingungen swellen.

Benarbrifen fiir dos gene Refricbrgelinde ek 2 quf der Gremoirafie 28
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Auf dem Weg zum Silicon Valley

EMD niowt regelmdfiip an der wichrigen Wesse | elecironica™ deil

ZMD wird global

Im Somuner 1M erlolgt die Umwand

lung des VER Porschangszentrum Mikm
elekironik  Dresden i Aentrom Bk
elekimonik Diresden Combd oG, (AR,

Als Caeschilistiihmes Prodl, [,
Landgral -Dhete und Dr. Claus Martin he
rifen. e Firma bleibt vorl3ulig in Ver
Am 1.
Movember 1903 erfolgn die Privatsierung
und Mewgribndung der ZMD GmbH. Das
Unternehmen ist jeter im Besite des

wernden

waliung der Treuhandansiali,

Freistaaies Sachsen wund wird durch
Berciligungsgescllachafien der Dresdner
Bank und der Commerzbank weuhiinde
risch verwalier. Fir mehr als vier Jahre ist
Dw. Kunt Garbrecht erster Geschéfisfidhrer.

Am 1. Oktober |95 wird die Tocherdir-

M der Wiedervervinigung Dewtsckiamds
dadern sick div wirtschafichen Verldlinizie
iwnd die Morkthedingungen fir LM} gravie-
revud, Aber ey wir schon immer eine Suirke ei-
mer Speciafisten, mmler schwierigen Hedin-
pungen mrae Probleme erfolgreich = Bitem.
Ychon mrewn Momatr mack seimer Nemgrins
dumg werden FMD im Awgusr F99 mid
FSCHRT wod CEOC 1 die ichefen interma-
roradrs (ralinfvzeridThare verlivkhen,
Renommisrde [ aternchmen beecheimpen dew
EMIProdukicn Spiizenqualindr, 1995 werden
2 fi- wad anildmdicche Kumdem pesdiil
1997 gelingt v, mui der ERY Elektronik einer
Etatwe] akpiven [Rernbator (e den Vertrieh der
EMIPradukic u pewirmen,

FMEY enrwickelr sich von simem Forockuugs-
wnd Emiwickingszeatrem five Mikroedekiro-
wil zw ciment moderaern, feforunpsfiligen, mi-
reterindischer [ntermehmen.

Global Mixed Signal Solutions

Seit Movember 990 prasentien ZMD auf
der electronica”. der grofiien internatio-
nalen Fachmesse filr Bavelemente der
Elekironik, in Miinchen regelmélig seine
wachsende Leistungskraft in den Berei-
chen Bavelementefertigung und ASIC-
Diesign. 1996 wird unter der Uberschrift
. The Two-Brain-Chip, der Speicher mit
dem perfekien Gediichinis™ die neve Pro-
dukigruppe  schneller  nichiflichtiger
SEAMs invSRAM) 1.-nrg:_---_:_=||l_

Mit unierschiedlichen Mixed-Signal-Pro-
dukifamalsen uru:n'i;_-_"lith SN ."3.:. slemli-

ma AN Amenca Ine. in Samta Clan.,
s loarmeen |_1¢=.5I'III'I|||"|_ mitien um Herzen
Inewischen hat sich
Ymenka zum .-".l.r|l;_-_'n'i-i_h;|_'|| Absotemark!

e "1"‘:|i|.,'||l‘| I'l'.l“l,":|

Hir AMD-Proddukte und i]||'1|~.|lq':~.lnl1|!_'rn
entwickell, Ihe Yernehsikhvatiiten wier-
den ab Janar J0IH durch regionale
Desipn-Fentren erpingt, Ah 1995 bilclen
L. Wollgang Modde und Detlel Coolla die
FMICseschdilisithmng. Am 1. |, WA
wird das Limermetunen i den Baoneem
verbuimd der Sacheennng Automaodaliech
nik AG in Awickaw iibemommen, Damal
verbunden ist der Ubergang sur Wacls
tuimsphase von MO, ausgenichier aul die
Awtomaobiliechnik sowie die Medizin
und Kommunikationsechnik.
Al Seplember 1999 s

Selchow Geschiifisfithrer.

Thile  won

sungen filr nahezu alle Bersciche des
Elckironik. Reprisentative Baugruppen
und Gerdte wichtiger Bunden aos den
Bereichen Antomotive, Personal Medical
und [ndusirial demonstriesen die gewach-
sene Kompetenz. Um die positive Eni-
wicklung fortsetzen mo kionen, wird
gegenwiiig das gribie lovestitionspro-
gramm der ZMD-Geschichte vorbereiter
Durch sirategische Pannerschafien wird
LMD seine Markiposition als suverliissi-
ger Anbicter kundensperifischer Lisun-
pen festigen und ausbaven.

i EMD, Jund 2000




Thilo von Selchow

Vita

geb. am 30.04.1962 in Essen

verheiratet, 3 Sohne

09/1999 -

01/1997 - 04/1989

08/1993 - 12/1996

08/1992 - 07/1983

06/1991 — 08/1992

07/1991 - 081981

01/1990 — 06/1991

1983 - 1989

1981 - 1983

Vorstandsvorsitzender ZMD AG

bis zur Umwandlung: Geschaftsfihrer ZMD GmbH
komm. Leiter der Vertriebsabteilung

Chairman of the Board ZMD-America Inc.

Vorsitzender der Geschaftsfihrung der Produklgruppe
Batteriehlilsen der Heikamp und Thumann GmbH & Co. in
Disseldorf (550 Mitarbeiter, 270 Mio. DM Umsatz) und
Chairman of the Board Truelove&McLean Inc., Waterbury,
CT, USA

Sprecher der Geschaftsfihrung der Gemi Metallwaren-
fabrik GmbH & Co. und seit 01/1996 der HuT Metall-
verarbeitung GmbH & Co. in Marsberg

Technischer Leiter der Gemi Metallwarenfabrik GmbH &
Co. in Marsberg

Assistent der Geschaftsfiihrung bei Thomas Steel Strip
Carp. in Warren, Ohio und Truelove&McLean Inc.,
Waterbury, Connecticut, USA

Teilnahme an der Harvard Summer School in Boston,
Massachusetts, USA

Beteiligungsmanager bei der Beteiligungsgesellschaft
fiir den Mittelstand AG (Matuschka Gruppe) Minchen

Studium des Maschinenbau und der Betriebswirtschafts-
lehre an den Universitdten in Minchen, Abschluss als
Diplom Kaufmann

Reservecffizierausbildung Panzeraufklarungsbataillion 3
in Lineburg, letzter Dienstgrad: Leutnant der Reserve
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ZMD - Let’s talk ASIC!

Was haben eine Siliziumscheibe und eine Automarke
gemeinsam? Was verbindet eine Chipfabrik mit der modernen
Medizin? Wer &ffnet uns die Tlren eines Bahnwaggons?

Die Antwort hat drei Buchstaben: ZMD.

ZMD AG ist weltweit agierender Hersteller von integrierten
Schaltkreisen, die vornehmlich in der Automobilindustrie, in
Kommunikation, Industrie und Medizintechnik eingesetzt
werden. 1961 gegriindet, bildet der Dresdner Chiphersteller
eine der tragenden Saulen des ,Silicon Saxony”, wie die Region
in Anspielung auf das amerikanische Vorbild genannt wird.

ZMD AG produziert Uber 100 verschiedene, Uberwiegend
anwendungsspezifische Chipsétze, Speicher oder Prozessoren.
Einsatzgebiete sind vornehmlich die Bereiche Sensorik,
Portable und Wireless — Let's talk Asic! Das Produktspektrum
reicht von kundenspezifischen Schaltung wie Mixed Signal-IC
und digitalen ASICs, besonders flr die Automobil- und
Industrieelektronik (Steuerungen, Drosselklappen,
Scheinwerfer-Sensoren efc.) dber Chips fur tragbare
medizinische Geradte (Hdrgerate, Blutdruckmessgerate,
Zahnbirsten, Fieberthermometer etc.). Auch Chips fur Infrarot-
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Schnittstellen z.B. in Handys und Fernbedienungen oder ASI
Chips fir Industriesteuerungen bilden Schwerpunkte der
Produktion. Drahtlose Identifikationssysteme runden das breite
Produktionsspektrum ab. Ubrigens: Im Bereich der Infrarot-
Chips, der ASI Chips und der Hbrgerate-Chips ist die ZMD AG
zusammen mit ihren Kunden Weltmarktflhrer.

ZMD AG stellt demn Kunden in den Mittelpunkt der
Unternehmensstruktur. Alle kunden- und projektrelevanten
Aufgaben werden direkt in den einzelnen Geschaftsbereichen
gebindelt — Marketing, Vertrieb, Projektmanagement. Das
ermdglicht malgeschneiderte Kundenlésungen von der Idee
am ReilRbrett bis in die Serienproduktion.

ZMD AG investiert in die Zukunft. Deshalb genielfen Forschung
und Entwicklung im Sinne kundennaher Umsetzung und
Produktentwicklung einen hohen Stellenwert im Unternehmen.
Rund ein Viertel des Umsatzes flielRen in diesen Bereich.

ZMD AG steht fur Qualitat. Als erstes Unternehmen seiner Art
erhielt ZMD eine Zertifizierung nach internationalen Standards
der Automobilindustrie. Dem Unternehmen wurde bescheinigt,
fur Entwicklung, Fertigung, Test und Vertrieb von Mixed Signal-
und digitalen integrierten Schaltungen ein
Qualitdtsmanagement eingefihrt zu haben und anzuwenden,
das sowohl den Normen der deutschen Automobilindustrie als
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auch den Anforderungen amerikanischer Automobilhersteller
entspricht. Diese Auszeichnung ist Beleg dafir, wie ernst ZMD
AG das Thema Qualitatssicherung nimmt.

ZMD AG ist vor Ort. Mit Tochterfirmen, Design-Centern und
Verkaufs- und Marketingbiiros in den USA (Cupertino, Madison,
San Diego, Chicago, Long Island), in der Schweiz (Neuchatel)
und natirlich in Deutschland (Dresden, Stuttgart und Heilbronn)
beweist ZMD AG auch rdumliche Kundenndhe. Insbesondere
Amerika hat sich so zum zweitgréliten Absatzmarkt des
Unternehmens entwickelt. Aber auch Asien, insbesondere
Japan, als Absatzmarkt in den vergangenen Jahren
zunehmend bedeutender geworden.

ZMD AG wéchst — die Mitarbeiterzahl steigt kontinuierlich. Zur
Zeit sind fast 700 Mitarbeiter bei der ZMD AG beschéftigt. In
erstklassig ausgebildeten Mitarbeitern sieht das Unternehmen
sein wichtigstes Kapital. Deshalb investiert das Unternehmen
kontinuierlich in die Aus- und Fortbildung seiner Mitarbeiter,
zum Beispiel auch mit der Grindung der ,Micro Chip Design
Akademie”, einer privaten Ausbildungsstatte fir Chip Designer.
ZMD AG selbst wverfugt UObrigens Uber das gréfite

hochqualifizierte Design Team im ,Silicon Saxony”.




4

ZMD AG steigert seinen Umsatz. Die Zahlen belegen den
starken Aufwartstrend: betrug der Umsatz in 1999 noch 33 Mio.
Euro, so stieg er in 2000 bereits auf 52 Mio. Euro und im

vergangenen Jahr auf knapp 70 Mio. Euro. Fiir das Jahr 2002
sind 90 Mio. Euro angepeilt.
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Zentrum Mikroelektronik Dresden

High Performance
Mixed Slgnals va /ufJ
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Losungen nach
Ilhrem Geschmack

Integrierte
Innovation



Innovative Losungen
ohne Kompromisse

Die Zukunft im Elektroniksekior
gehort reveifelschne den Singla-
Chip-Systemen. ZMD integriert ihre
Applikationen in hochweartige High
Performance Mixed Signal-Losun-
gen. Dazu kombiniaren wir lhre
Idean mit innovativem Design-
Know-how sowie umfangraichaen
Schaltungshibliotheken und grober
Technologisvielfalt. Und das alles
in hochster Integrations-Oualitat.

Die Besonderheiten der
High Performance Mixed
Signals von ZMD

Es limgt in der Tradition unseres Un-
ternehmens bagrindet; Wir haban
gin fundiertes analoges, digitales
ungd spaichersperifisches Dasign-
Know-how, Es garantien unseran
Kundan neben der platesparenden
Integration dieser Baugruppan auf
ginem Chip sing aulergewonnlich
hishe Parformance in unschlagba-
rer Clualitit,

Denn  die  hohe Zuverlissigkeit
unserer High Parformance Mixed
Signals perfektioniaren wir durch
hidchste Signalqualitét mit groden
Bandbreiten, weitemn Betriebsspan-
nungsbereich und geringem Sig-
nalrauschan.

Die Realisierung lhrer Ideen durch
die bewahrte ZACMOSE 0,6/0,8 pm
Tachnaologie sorgt dabei fur die
kostengunstige Umsetrung  ins
Siliziurm,

mg-nf -y
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Ihre Vorteile auf einen
Blick

m Die modulare ZACMDSE-Tech-
nologie sorgl lir geringe Sy-
stemkosten und ein schnelles
Time-to-Marke.

m Umfassendes Design-Know-how
in allen Bereichan garantiert ex-
tremie Zuverlassigkeit,

m Die Lisung aul einem Chip sorgt
fiur erhebliche Ptazersparnis,
hahe Performance, extreama Zu-
variissigheit und reduziere Ko-
Shen.




Auf diesen Gebieten
sind wir stark

Mit untarschiedlichen Technologie-
Familien ermaglichen wir unseren
Kunden sus allen Bereichan dar
Elektranikindusirie komplexe bran-
chengpazifische Losungen,

Industrie-
elektronik

Die Anforderungen:
Hohe Auflgsung  der
MeaBwerigawinnung,
Zuverlagsigkan  wnd
Sworsicherheit.

Die Anwendungsbareiche:

® Pririsions Langen- wnd Winkel-
maiiachnik

m Klimasteuerung

m Temperatur- und  Druck-Mai
techinik

® Datenoriassung

Unser Know-how:

Langjahrige Design-Erfahrung bei
intelligenten Sensorinteriaces, Schall-
kreizen fir MelBasysteme sowise fur
viglfaltigsie andere Anwendungen,
Anspruchsvolle analoge wnd digita-
fe Schallungen integrienen wir aud
einem Chip.

Automotive

Dke Anforderungen:
Widerstandstahigkeait
Temperatureinfliissen und alaktro
magnetschen Storungen sowie ax-
trame Zuverlassigkeit,

gagenuber

Die Anwendungsberaiche:

® Molormanagament

u Getrisbasteverung

m Elecironic Stability Frogram [ESP)
m Anzeiga- und Badianelamants

B Leuchtweltenragelung

Unser Know-how:

Realisierung  aulisrgawahnlich
wieiter Temparaturbaraiche (-40 bis
<150 "C) ungd hrﬁ|1|,;'-'||3:nr.|_:||‘:.ri'|'|$|:l'u‘_.
Cualitatstasts. Eingangs- und Aus-
EJ.HI\g.ﬁ'spﬂn:'-l_lrlgﬁ‘lt_isligk[‘.i'.l&r: (R[]
408, Fir hohe Storfestigkeit und
Eringe Emissicanen herucksichisgen
wir beam Schaltkreisdasign samitli-
che Forderungen rur elekiromsg-
netischan Vertraglichkeit (EMYI

Telekommunikation

Die Anforderungen:

Koppelung won tragbaren
und stationdren Compatann,
Organizern oder Handys zum
Infermatansaustausch ohne
Leitungan und elakiromag-
natischan Mabenwirkungen,

Die Anwendungshareiche:
m Identifikationsiechnik
& Infrarol-KEommunikation
m RF-Datendiberiragung

Unser Know-how:

Fertigung von Treiberschalikresean
fur Infrarot-Transmitter mit einam
extrem  hohen Wirkungsgrad, In
der BiCMOS-Technologie BC2 ar-
reichen wir Transit-Fraguenzen bis
& GHz und Spannungsfastigkeitan
bris BN

D
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Medizintechnik

Die Anforderungen:

Genauvigkell und Reproduzierbar-
ket von MelBwertan. Realisierung
van Personal Medicals - kleine
batteriegespeiste Mellgerite fur
unierveqgs.

Dia Anwendungshereiche:
B Temperaturmessung

& Blutdruckmassung

m Medizin-Analytk

& Ultraschall-Therapie

m Horgerate

Unser Know-how:

Wir fertigen kombiniarte analoge
und digitale Spezial-Funkiionan in
der Low Voltage CG6B-Technologee
Mit einer Betriebsspannung ab
0.9V ermoglichen wir dig SIramver-
sorgung  durch
= Einge gal-
vanische Zalla
s e lange

Betriebsdauer.




Mixed Signal ZACMOS® ASICs -
fiir kostengiinstige Innovationen

Mit ainem hohen Antel an analo-
gen Komponenten wernden Mixed
Signal ICs won LMD s&lbst an-
gpruchsvollsten Systamanforda-
rungan garneschi

Denn die modulare ZACMOSE.
Mixed Signal CMOS Technologie
i weit mehr als aine Double-Foly-
Optlen, Operationsbergiche won
08Y his 5.5 WV konnen mit Logik-,
Analog- und Hocheolt-Funktionan
kombiniert werden, Fur den ruver-
lassigen Datenerhalt sorgen inte-
grierta EEPROMs,

High Performance Mixed Signals von ZMD

Mixed Signal
Cell Array
mit EEPROM

bis v 50 kG
7 =-55V

High Parformance
Analog Zellen

Digital Library

RAM/ROM und
EEPROM

Compiler/Macro

Cil
D.B-micron
CMOS

Digital/Law Cost
Mixed Signal
Cell Array

bis zu 200 kG
an-55V

Basic Analog-
Fedlan

High Performance
und High Density
Digital Librarias
RAM/ROM und
Datapath
Campilar/acro

1 #11In Enteiciiung - 'ﬂmlﬂﬂh*ﬁhﬂlnﬂ*h

L2500

CBA
0.8-micron
CMOS

Mixed Signal
Call Array mit
EEPROM

bis ru 200 kG
21-58Y

High Perfarmance
Analog-Zellen

High Performance
und Hegh Dengity
Digetal Libraries
RAM/ROM und
EEPROM
Compifer/Macro

L2550
CEB

0.8-micron

CMDS

Mixed Signal
Call Array mit
EEPROM

bis zu 200 kG
09-27¥

Analog-Zallan

High Density
Digital Library

EEPROM Macros
(RAM/ROM Macros
in Entwicklung)

L2600

C7A "1}
0.6-micron
CMOS

Mixed Signal
Cell Array mit
EEFROM

biz ru 400 kG
21-55V

Anakog-Zellen

High Parformance
und High Dansity
Digital Libraries
RAM/ROM und
EEPROM
Compiler/Macro




MaBgeschneiderte
Technologie fur mehr
Wettbewerbs- und
Kostenvorteile

Mit der modularen ZACKMOSE.
Technodogie konnen Sie sich lhre ai-
ganen Prozedvarianten malscine-
diern, Der CMOS-Grundprozei
(SPDM) benuizt die festsiehenden
13 Maskenebensn,

Dar Clow: Dedurch, dal von 14 mdg-
lichen walteren Maskenebenan nur

ZMD Technology Roadmap

die verwendet werden, walche zur
Realisigrung der von lhnen bano-
tigten Analog- und Speicher-Ele-
mignte unbedingt erfordarlich sind,
raduzieran sich die Kosten erheb-
lich, Sie berahlen akso nur fur die
Featuras, dia Sia fiir lhre On-Chip-
Léasungen wirklich brauchen

Darisher hinaus bietet die modulare
ZACMOS®. Technologie mine hohe
Reproduziarbarkeit und Stabilitat
der Parameter sowie kastengunsti-
ge On-Chip-Kalibrisrméglichkeiten.

1838 14959 2000 200m 2002
USEH0 Lm0 U320
CEL CTA *1) BC2
0.B-micron 0.B-micraon |.2-micran
CMOS LMOS BiCMIOS
DigitaliLonw Cost § - Degital/Low Cost Mixed Signal
Mixed Signal Mixed Signal Cll Array
Gate Array Gate Array
bis zu B0 kG bis 7u 185 kG bis £u 60 kG
A0-55Y 27-55V Sibip 12}V
Basic Anslog- Basic
Lellen Analog-Zellan
Digital Library Digital Litirary
AAM Compiler RAM Compilar

——NMD
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Modulare Technologie fir
jede Anforderung

m Single Battery-Losungen Ffir
tragbara und klaine Gardte hagie-
ren aul der CBB-Technologis,
Digitala und analoge Funkiionen
werden kombinier, EEPROMSs
ntegriart, Die garinga Stromauf-
nahme sorgt dabal fir lange Be-
triebsdauer.,

m Digitale High Performance- und
kostenglnstige Mixed Signal-fn-
wandungan basieren auf der
CEBL-Technologie.

m Die CBA-Techmologie wmfalit
urnfangresche analoge Elementa,
Sie ermoglicht ein Schaltkreis-
degign mit komplewen Analog-
schaltungen und exzellenten Pa-
ramsataen.

Drei Produktgruppen
fur spezifische System-
Applikationen

m Die Standardeedan-Farmilien L2800,
L2500 und L2550 sind optimiert
fibr ASIC-Designa mit hiahem ne-
grationsgrad und garingar Strom-
aufnahme.

B Intagrationsdichten  dar  neuen
Technologiegeneration  Dasieren
aul imedligenten Architekturprin:
zipian das Gata Array-Sysiems
USEDD,

S5 sparen dabei Kosten und
redurieren e Time-fo-Market.

Ein umfangreicher Bestand an
Analog-Zellen und Makros unter
sttt die Implementisrung von
zahlreichen Funkiionen  wie
AnalogDigital- oder DigitaliAna-
log-Comnvertern, Operationsver
starkern, Powar-On-Resets, etc.

u Mit der Produkifamilie U3200 &nit-

wickeln wir Fulle und Semi-

Custom ICs z.B. fur die Bereiche

Telekommunikation, Audio-Tech-
nik und Autemobilelekironik.




Zusammenarbeit
nach lhren Winschen -
auropaweit

Wir fertigen und liefarn Muster
nach lhran ldeen, Sperifikationen,
Logikplanen, Metzlisten und anda-
rén  gewdnachien
Schnittstatlen,

Es stehen modermsia
Tools pur Verfugung,
die lhre vorhandena
CAD-Software unfer-
silitzen. Fir das
individuelle Design
erganzen wir die
Grundeleméente
UnSerer umiang-
reichen Bibliothekan
durch anwendungs-
sperifische Funktions-
blocka. Alle ZMD-
Zelibibliotheken unierstiiizen die
Entwicklungsumgebung Ve
Compass, Cadence/Verilog und
Synopsys.

Mit unseren Design-Zentren stehen
Ihnan suropaweit kompetente Fari-
nar zur Seite, die lhnen halfen, gina
techniach und kommerziell eptima-
ke Losung fir Ihre ASICs zu finden.

Vom Design zum fertigen Produkt -
schnell und kostengiinstig

Wir reduzieren lhr Time-
to-Market

Der Ablauf unsarer Zusammignar-
bei orientient sich an ainem festen
Schema {Design Flow). Unsere
Suppori- und Servicelaistungen
garantigren lhnen kurze Entwick-
lungszeiten, schneila Mustarbaraat
stallung und hohe Entwurfaicher-
heit, Prototypen flir Gate Arrays
stehen Ihmen in drel Wochen zur
‘Varfugung und Prototypen fur Cell
Arrays in sechs Wochen.

Denn wir wissan, nur war als &iner
der ersten aul dem  Markt st
gehart zu den Gewinnarn

Sicher Testen mit
minmimalem Aufwand

Wird ein Fehler nicht erkannt, kommt
a5 in der spateren Applikation zum
Gesamiausfall des Systems. Doch
ibersteigen die Kosten fur ausfahr-
fliche Tests haufig die Fertigungs
kosten,

MWD minimiert den Testaubeand
durch Einarbeifung von Teststrok
turen und Test-Pins in den Schalt-
krassantwur.

In den werschiedensten CAaD-
Bystemen sind Tooks rur Imple
migniierung von Scan-Fath und pur
Tesisatzgenarierung enthalian. In

Testmaglichkeiten fir ASICs

den Entwurisystemen wird auch
die implemeantierundg voin Bowndry-
Seans untersidtze. Mit demn Built-ln
Self-Test werden Strukturen auf
dem Chip integriert, dia abgrenz-
bare Testauigaben effizient losen
Unzer Mixed Signal Test-Equip
mant ist auf derm neuesten Stand
cier Technik. Dia Prifung der Para
metar und der Funkbionalital sind
genau auf die spezifischan ASICE
ahgcﬂ_‘imrm.
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Mit dem Muiti-Layer-Mask-Vearfah-
ren [MLM®) gliminiertt ZMD alle
Machteile der Oblichan Verfahran,

Bei der Musterpraparation sparen
Sie affekiiv bis zu T0% der Set-Up-
; Eosten. Dariber hinaus kann die
y | Produktion unmittelbar erfoigan.

MLM®- Multi Layer Mask

Das Prinzip: mahrere Ebanen aul siner Maske, hier
arm Baispeal aimer 0,8 wm CNOS Technologse 10r
Micesd Sagnal ASICs mit 15 Masken, 5;1 Balichtung

Der Vortedl: wenipar Maskan,
geringara Kostan

- k] Durch das meuartipe  Verfahren
. - | passan auf gine Maske jatrt bis 1u
Lt — | wigr Baolichtungsebenan, Diese
| 1) warden durch gin sperielles Stau-

i erungsprogramm am Belichiungs-
autamaten (Steppes) entsprachend
dem  technologischan  Teilschritt
% v des Ferligungsprozesses selekiiv
bdichtuet,

Ehena B

N g
= B -Llll—'.'l.nlu Alut - AluZ
N A — e A7

.-"I

Standard ASIC |15 Masken| MILR*- Multi Layer Mask |5 Masken)

Sie kinnen also alle Kostenvorteila
dar Multi Projelt Wafer nutzen und

MLM - Weniger Masken,
geringere Kosten

Dig Herstellung won  Prototypan
belastet die Anwender im Eleingren
und mittheren Stuckzahlenbereich
meist mit erheblichen Set-Up-
Kosten - oft der Haupthindarungs-
grumd flr den Eingatz von ASICs.
Den grioBten Kostenanteil verur-
sachi entsprechend dem Strukiure-
nivesu der Maskensatr squr photo-
lithographischan Balichtung der
Waler,

Die dblichen Verlahren sur Sen-
kung der Maskenkosien wie Elek-
trenensirahldirekibelichiung  und
Multi Projekt Wafer haben zahl-
reiche Nachieile. So versinigen
Multi Projekt Waler verschiedens

Designs aul einer Scheibe, Dies
firhrt zu Restriktionen hinsichilich
Zeitplanung, Shikckzahlen und Lie-
ferfahigkeit. Das Elektronanstrahl-
Verfahren werursacht bei Serben:
produkticnen immense Kostan.

Sie kommen in den GenuB der
Exklusivitat eines Einzelkunden.
Dies 131 wor allem dann won
Bedeutung, wenn Sie zu einem
spiteren Zeitpunkt weilere Stick-
rahlen produzieren wiolien.

ASIC Foundry Service

Die ZMO CMOS- wund BICMODS
Technologien stehen auch aks ASIC
Foundry Service quer Verfugung.
Das heillt, der Kunde kann mit Hilfe
wvion Spice Parametemn und Dasign
Aules seima Schaltkreise in seinem
Unternehmen enbwickeln und die
Schaltkreise in giner der beschrie-
banen ZMD-Technologien lertigen
laggen, nshesondere wihrend der
Designphase stehi ein hochgualita-
tiver Support ur Vedlgung. In der
Produktionsphass kbinnen sowaohl
Wafer als auch final tested”
Davices von ZMD bazogen werden.




Striktes Qualitatsmanage-
ment

Unser Qualithtsmanagementsystem
erfullt die Anfordarungen der Norm-
raihe DIN EN 1SO 9001 und CECC
00114 Part |. Zudem verfugen wir
iber Kunden-Audits wvon Siemens,
FBM und Philips.
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ZMD entwickell und fertigt ASICs Tnlnam Mikenoikironi Dresden ZW
fiur innovative Anwendungen in allen D America Inc.
Bareichen der Elektranikindustrie, Zentrum Mikroslektronik Dresden  ZMD America Inc.
; GmbH 3045 Freedom Circle,

Zu unserer Produktpaletta gehdran Grenzstrale 28 Suite 550
sufarcian: : D-01109 Dresden Santa Clara, CA 95054
m anwendungsspezifische Tel.; (D351} 88 22 306 Tel; +1 (408} 562-9310

Standard-IC Faoc (0357) Bf 22 337 Fax: +1 (408] 562-9311
m Speicher ICs: SRAM, nvSRAM E-Mail: sales@amd.de E-Mail: info@zmda.com
B ASIC und Silicon Foundry hitpfwwew.zmd.de hitpaiwasna.zmida.com
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Wir laden Sie ein
zu einer Karijerennider.
Halbleiter-Industrie
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Kundenorientierung

ist unsere Starke
Wer wir sind und was wir bieten

ZMD st ein Unternehmen der
Sachsenring AG. Wir entwickeln
hochanspruchsvolle Schaltkreise
und fertigen ICs fir
innovative Anwendungen
in werschiedenen Berei-
chen, von der Elektronik-
industrie iber die Auto-
mobiltechnik bis  zur
Medizintechnik. Schwer-
punkte bilden dabei
Mixed Signal-Losungen,
Micropackaging sowie
Sensor-on-Chip-Produkte.

Warum Sie bei uns
anfangen sollten

Aus 40jdhriger Erfahrung in der
Mikroslektronik haben wir eine
entscheidende Stirke gewonnen:
Wir gehen die Probleme unserer
Kunden pragmatisch und indi-
viduell an. Darum setzen wir Intelli-
genz, Teamgaist und Arbeits-
effektivitit vor Hektik, Reibung und
Stress, Unsere  uberschaubara

Unternehmensgrialie eroffnet
lhnen dabei ein weitreichendes und
verantwortungsvolles Tatigkeits
feld. Auch Auslandstatigkeiten in
den LISA sind maglich.

KEurze Entscheidungswege, flache
Hierarchien und ein eingespieltes
Tearn, das nur ein Ziel kennt:
Eostenglnstig zur besten Losung
fiir den Kunden. Wichtig ist uns
dabei, auch als Spezialist nicht den
Blick fur's Ganze zu verlieren. Den
grhalten Sie bei uns durch samt-
liche Entwicklungs- und Produk-
tionsabldufe hindurch. Von der [dea
bis hin zum ferigen Produkt wissen
Sie bel uns immer, was aus lhrer
Arbeit entsteht. Ein guies Gefihl.

e
Microelpotronc Design-Tamtram Dasign-Zantram Design-Zentrum
Packaging Dresden Silican Valbey, USA | Mittierer Westen, USA Stattgart
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— Auf diesen Gebieten
sind wir stark

4

Mixed Signal:

Im Dialog mit den
Kunden entwickeln
wir brillante ldeen

Mit unserem umfangreichen
analoegen, digitalen und spei-
cherspezifischen Design-Know-
how entwickeln wir kunden- Personal Medical

und applikationsspezifische Temparaturmessung
System-on-Chip-LGsungen. Medizin-Analytik
Unsere modularen ZACMOS™- Ultraschall-Therapie
Technologien sorgen fir die Hargerate
kostenglnstige Umsetzung ins

Silizium.

Mixed Signal-

Losung fur

Automotive:

Die intelligente Schritt- Automotive
motorsteverung der An- Motormanagemeant
Zeigeninstrumente  im Getriebesteuarung
PEKW-Cockpit erlaubt dem Anzeige- und

Kunden schneife wnd Bedienalameanta
unkomplizierte Cockpil- Leuchiweitenregelung
Design-Anderungen. ESP

Communication
Identifixationstechnik
Infrarot-Kommunikation

Sensor
Interfaces
Elimasteugrung
Tempearatur- und
Druckmesstechnik
Datenerfassung




Hier konnen Sie die
Zukunit mitgestalten

Einzigartige Strukturen bieten
weitreichende Tatigkeitsfelder

ZMD - das sind flexible, dezentrale
Formen der Arbeitsorganisation
sowie kleing und Oberschaubare
Organisationseinheiten.

ZMD - das heilt Gruppenarbeit,
wo immear moglich, sowie Hand-
lungsspielrdume fir eigene Initia-
tiven und persdnliches Engage-
mant.

ZMD - das sind demnichst dber
500 hochgualifizierte und hoch-
motivierte Mitarbeiter, die sich
sténdig den Erfordernissen des
Marktes anpassen.

ZMD - das heilt permanentes Ler-
nen durch Schulung und Weiter-
bildung, Filhrungskréaftetraining,
Technologie-, Vertriebs- und Mar-
ketingseminare, Fremdsprachen-
ausbildung oder Operatortraining.

ZMD - das haeilft wviele news
Mitarbeiter, auf die wir uns schon
jetzt freuen.

ZMD - das ist eine Heraus-
forderung fir Absolventen in den
Fachrichtungen  Elekirotechnik/
Elektronik, Informatik, Physik und
Chemie sowie fir Diplomanten und
Praktikanten.

Was wir von unseren
kiinftigen Mitarbeitern
erwarten

Fiir gin international agierendes |
Technologie-Unternehmen sind
gute Englisch-Kenntnisse wnd
fundiertes PC-Know-how eine |
absolute Voraussetzung. lhre |
individuellen Starken sollten
sich in einem eingespielten
Team optimal entfalten. Und dar
Wille zu stindiger Weiterbil-
dung sollte bei Ihnen sehr
ausgepragt sein,







Nehmen Sie die

Herausforderung an
Unsere Stellenangebote:

Schaltkreisdesigner

m System- und Schaliungs-
entwicklung

m Erarbeitung kundenspezifischer
Lasungen und Mitarbeit an der
Produktplanung

m Realisierung von System-,
Schaltungs-, Schaltkreis- und
Testfeldentwiirfen, Teststrate-
gien und Messtechniken

m Mitwirkung an der Ausarbeitung
von Erzeugnistechnologien,
Kontrollvorschriften und Ent-
wicklungsdokumentationen

Applikations-

ingenieur (FAE)

m Technische und technologische
Projektumsetzung

m Schnittstelle swischen Kunde
und Projektentwicklung

m Technische Unterstitzung der
Vertriebsingenisure

m Mitarbeit an der Erstellung von
Spezifikationen, Datenblattern
und Dokumentationen

§ Applikative Unterstutzung des
Kunden bei der Inbetrigbnahme
sowie bei der technischen
Produktbetreuung

Vertriebsingenieur

m KEundenbetreusung und
Akquisition

a Umsatsvarantswonung

m Produkteinfihrungen

m Bearbeitung von Anfragen/
Auftragen

m Berichterstatiung

Marketingingenieur

m Erarbeitung von Markt- und
Wettbewerbsanalysen

m Entwicklung von Geschifts-
strategien

Technologieentwickler

m Entwicklung, Ubernahme,
Pilege und Optimierung von
Technologien und Prozessen
fiir die Fertigung von HL:Bau-
glementen

m Erstellung von Pllichtenhefien
und Themenplanan

s Uberfilhrung und Betreuung
neuer Technologien und Ver-
fahran

m Mitarbeit bei der Technologie-
Fehleranalyse

m Mitarbeit beim Personaltraining




Produktingenieur

m Produktbetrauung

m Schnittstelle zwischen Entwick
lung und Produktion

m Bearbeitung von Subvertrégen
und Fertigungsdokumenta-

tionen fir Montage- und Mess-

zykien

m Technologische Betreuung der
Montageprozesse und Prif-
ablaufe

m Fehler und Ausfallanalysen

m Technologie- und Schahlkreis-
bewerung praparierter Lose

werd gk |inar IS WIBE. DGR S8 mgie & vasioge
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Ingenieur fur

Labormesstechnik/

Prufingenieur

m Anwendung, Optimierung und
Entwicklung produktionsnaher
Halbleiteranakytik und Testfeld-
messungean

m Bereitstellung und Entwicklung
von Messverfahren und
Priifablaufen

m Erarbeitung von Teststrategien
und Ergebnisberichten zu
entwicklungs- und fertigungs-
begleitenden Messungen

Ingenieur fiir Mess-

programmentwicklung

m Entwicklung von Mess-
programmen und spezieller
Software

m Bearbeitung von Analyse-
und Entwicklungsaufgaben

» Uberfilhrung von Mess-
verfahren in die Produktion

m Bedienung komplexer Test-
systeme




Wir laden Sie ein zu
einem ersten Gesprach

Gerne stellen wir lhnen
unsere Firma einmal vor.

Rufen Sie uns einfach an,
wenn Sie interessiert sind.

Unsere Personalabteilung
vereinbart gerne einen
Gesprachstermin mit lhnen.

——MD

Zardnum Mikroebekaronik Dresden

ZMD

Zentrum Mikroelektronik
Dresden AG

Granzstralle 28

D-01108 Dresden
Personalabteilung Frau Heinig
Tel.: +49 (351) 88 22 222

Fax: +49 (351) 88 22 274
E-Mail: heinig @ zmd.de
httpahwwarzmd.de




